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T919 N

Elektrische Eigenschaften

Hdchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Ruckwarts-
Qnihpn:nprr:nnnnl mnn
Vorwarts-StoRRspitzensperrspannung

Ruckwaérts-Sto3spitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Ziindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom
Zundverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Wéarmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-
Gate

AnpreRkraft

Gewicht
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schwingfestigkeit
Gehause

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
revares vnltaneg

non-repetitive peak forward off-state
vnltane

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current
average on-state current

surge current

I*t-value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact, amplifying

nate
clamping force

weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance
case

Kuhlkorper/heatsinks: K0,05F; K0,08F; 2K0,024W

1 = -40°C....t; ma

tyj = -40°C...tyj max Vpsm

t; = +25°C...ty} max Vrswm
ITRMSM

t. = 85°C Iravm

t. =49°C

tj=25°C, t, =10 ms lrsm

t = tyjmax, tp = 10 ms

t,;=25°C, t, =10 ms Pt

t = tyjmax, tp = 10 ms

DIN IEC 747-6, f= 50 Hz, (di/dt),

vi=10 V, igy=1 A, dig/dt = 1 Alus

tyj = tjmax» Vo =0,67 Vpru (dv/dt)e,

5.Kennbuchstabe/5th letter C

5.Kennbuchstabe/5th letter F

t; = tymax, it = 4200 A Vr

= tyjmax V(o)

i = tyjmax It

tj=25°C,vp=6V It

tj=25°C,vp=6V Ver

t = tymax: Vo =6 V leo

tj = tyjmaxs Vo = 0,5 Vprm

tj = tjmax> Vo = 0,5 Vpru Vep

t;=25°C,vp=6V,Ra=2 W Iy

t;=25°Cvp=6V,Rex 2 10 W I

iom = 1A, dig/dt =1 Als, ty =20 ps

tj = tyjmax, Vo= Vorm, VR = VRem ip, Ir

DIN IEC 747-6, t,;=25°C, igu=1A, tya

dig/dt=1A/us

=ty max» itm=itavm, VRm=100 V, vp=0,67 t,
Vprw, dvp/dt=20V/us,-di/dt=10A/ps,

A KannhiichetahalAth lattar O

Kihlflache/cooling surface Rinic
beidseitig/two-sided, Q =180° sin
beidseitig/two-sided, DC
Anode/anode, Q =180° sin
Anode/anode, DC
Kathode/cathode, Q =180° sin
Kathode/cathode, DC
Kuhlflache/cooling surface Rinck
beidseitig/two-sided
einseitig/single-sided
tw max
teop

tslg

DIN 40040
f=50Hz

VDRM 1 VRRM

2000 2200 2400
260N
2000 2200 2400
260N
2100 2300 2500
2700
2200

919
1400
19000
17000
1800000
1445000
150

500
1000

max. 3,0
1,2

0,4

max. 250
max. 2
max. 10
max. 5
max. 0,25
max. 500
max. 2500

max. 200
max. 4,5

typ. 150

max. 0,021
max. 0,020
max. 0,036
max. 0,035
max. 0,048
max. 0,047

max. 0,004
max. 0,008
125
-40...+125
-40...+150

20...45
typ. 540
32
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A’s
Alus

V/us
V/us

mwW
mA

mA
mA

mA
mA

mA
us

us

°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W
°C/W

°C/W
°C/W
°C
°C
°C
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z, ;¢ per arm for DC
Beidseitig / Two-sided
Pos. n 1 2 3 4 5 6
Rihn[°C/W] |0,000945 |0,002035 |0,00435 |0,0084 0,00427
th[s] 0,00173 |0,014 0,114 0,94 51
Anodenseitig / Anode-sided
Pos. n 1 2 3 4 5 6
Rnn[°C/W] |0,00194 |0,0037 0,00736 |0,0109 0,0111
this] 0,0032 0,058 0,55 4,2 36,3
Kathodenseitig / Cathode-sided
Pos. n 1 2 3 4 5 6
0 0,5 1 15 2 25 3 3,5 4 Rinn[°C/W] |0,00124 10,0032 0,00576 |0,01 0,012 0,0148
TOON/1 vy [V] —— th[s] 0,0021 0,028 0,0336 2 10 52,5
Bild / Fig. 1 Analytische Funktion / Analytical function:

GrenzdurchlaBkennlinie / Limiting on-state characteristic i = f(v;)
tvj = t\/j max

Nmax

ot
Zihgc = S Rinn (1-€ )

n=1



